POLOVODICOVE PAMETI = PAMETI RAM

HB 5902, MHB 5902/4 STATICKA CMOS PAMET 10241 BIT
HB 5902C, MHB 5902/4C

CTATWHYECKAA NAMAL C NPOW3BONLHLIM FTOCTYNOM 1024X1 e CMOS STATIC RAM 1024X1 e STATISCHER CMOS RAM
SPEICHER 1024X 1

Staticka paméat RAM s kapaci- v w
tou 10241 bit. 26 [ T A7 g A7
A5 [0 15 a8 15 A8

Puzdro: DIL-16 R (03 1] A9 %) A9
Organizacia paméti: 10241 bit A1 04 n‘:g g‘gg% " 13 CE t‘l':‘BE gggg ,’EC 13 CE
Technolégia vyroby: CMOS A2 03 12 0o 12] 0O

s kremikovym hradlom A3 o8 [11] DI 1] ol
Stupeni integracie: 10 4 Ay 7 19 Uec /+5v/ 10l Ucc [+5v/
Hmotnost: max. 1,4 g Ap 8 o Zem 09 zeM

Zapojenie vyvodov

Pamaét sa vyznaduje;

— priamo zluéitelna s obvodmi TTL

— velmi nizka hodnota odberu pradu zo zdroja napajacieho napétia

— napajacie napatie mozno znizit az na hodnotu +2,0 V bez straty informéacie zapisanej do pamétovej matice
— organizacia paméfovej matice v 32 riadkoch po 32 buniek

Popis funkcie

Obvod MHB 5902 je staticka paméat RAM s kapacitou 1024X1 bit, je vyrobeny technolégiou CMOS s kremiko-
vym hradlom. Je priamo zjuéitelny s obvodmi TTL. Vyznaduje sa velmi nizkou hodnotou odberu pridu zo
zdroja napajacieho napéatia. Napajacie napéatie mozno znizit az na hodnotu +2,0 V bez straty informacie zapi-
sanej do pamafovej matice.

Paméatova matica je organizovana v 32 riadkoch po 32 buniek. Riadkové a stipcové dekédery su riadené
z adresnych registrov, pricom zapis adresy riadku (A@—A4) do registru riadkovych adries a zapis adresy stlp-
ca (A4—A9) do registra stlpcovych adries je riadeny signalom pre vyber obvodu CE. Adresa musi byt ustalena
pred zmenou signalu CE z arovne H na L a po€as trvania zapisovacieho impulzu do adresnych registrov (¢a-
SY tas @ Bay).

Zapis informacie do pamatovej bunky, resp. Citania stavu paméatovej bunky sa deje cez samostatné zosilova-
&e pre jednotlivé stipce pamétovej matice. Rezim zapisu a Citania je riadeny signalom R/W. Vstup a vystup
udajov (D1, DO) s navzajom oddelené, vystup udajov pocas cykiu zapisu dat R/W = L je v neaktivhom stave.
V reZime zapisu signal R/W musi mat predpisany predstih (rw%gred prechodom signalu CE z Grovne H na L.
Samotny zapis prebieha pri prechode signalu R/W pripadne CE z Urovne H na L v zavislosti na ich poradi.
V pripade, Ze signal R/W je ukonéeny pred signalom CE vystup Gdajov sa méze dostat do neuréitého stavu.

Ak pri zapise nie je dodrZany predstih signalu R/W pred signalom CE nastane najprv &itanie informécie z naa-
dresovanej pamétovej bunky, o ktoré sa pred|zi doba trvania cyklu (modifikovany rezim &itania-zapis). Typy
MHB 5902, 5902C sa lisia od typov MHB 5902/4 a MHB 5902/4C dynamickymi vlastnostami.

Obvod MHB 5902 je uréeny ako nahrada typu MHB 1902, oproti ktorému ma lepsie dynamické viastnosti, ne-
narocnejsie Casovanie a priaznivejSie vlastnosti v rezime uchovania informacie.
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Medzné hodnoty:
Parameter Hodnota Poznamka
Napatie jednotlivyjch vyvodov oproti vivodu &. 9 —03az+70V L
Stratovy wykon 500 mw
Rozsah pracovnych teplét 0az+70°C
') Vystup DO v neaktivnom stave, Uy, < Uee
?) Maximalne napatie na vstupoch nesmie presiahnut Upe +0,3V
Menovité hodnoty statické: (Uc=45az55V; 9,=0az+70%)
Hodnota
Parameter Ozn. Jedn, Pozn,
min, max.
Odber zo zdroja Us, fir A 20,0 )
Vstupny zvodovy prid I, wA —1.0 +1,0 ?)
Vstupné napétie nizkej Grovne U, v 08
Vstupné napatie vysokej Grovne U, v Uge —2,0
Zvodovy prid vystupu v neaktivnom stave Iy nA —5,0 +5,0 3
Vystupné napétie nizkej Urovne U, v 0,4 4
Vystupné napétie vysoke| (irovne Uoy v 24 %)
Napajacie napétie v reZime uchovania informacie Ueoar Vv 20 &)

) Ui=55V; Uge=Us,—~0,2V; U= 0,2V alebo Uy, —0,2 V
2] U| =0 az Ucc

3} U,U-Gaiucc B:I L"{E=UOC__DIEV

4} IOL-E.D mA, Ucch,ﬁv
5} "OH-‘_'LO mA: Ucc-'d',sv



